(EZ)

FEARDNRX vy T REFHFDIELEGCEFTDELEOIRILE—E) L
MEBEBENDETTMN. ALYETELEN. BEENEILTBENUFXTrITD
RESFIEDLYET , —BICKECEBZENNSEBENTROONFEEA
N, BBIMGEBRTN\ Ry T2 TS EEFHENEICp BF. &
EENEIZSEFORSIOLEIBEE. 2 FFHFT1 DOEFIRENEE
BEHEERESTEICOMINDEIZ 2 FFEOEE#EATEO ILMEEANH
- TC REENMEERESHMEDIRILTF—ELKREAGYETOT, ME
FH EEFTDN\RORDIRIILE—(EENLET, RFICEFEHBEEE
FRAHGEGES> TNV RIENENYET . ZOFDFBEREL T, NUFFryTH
ZFlLET,

BIZIE. BFEBDBL ENVRX Y TEIREEBIGZENZLRONFET,
BRITEODENOMEELELTIE., HIZ I CdTe, CdSe, CdS M 3 FEFEELLE
Liz5 & NURF vy TS DIETRECHEH>TIVET , Te, Se. S [XEHAE
RTHIZHATHNET DT, ZDAF U FRIEZDIET/NEKEY  EFEHR
HINSTEHTWVET LT NV YT X EEMICCDIETIERTHE
NIEETEET, EHENFERERFIIEAFEITL. BEEFTIFEHEEKIH
FHOHEH . TRFEREL TRy TDOEILEL=OLET . EATE »
[FLEEDEDEICKOEFERDEILE—RICRIFRDELERLET A
BEMR 2 P53V LEHT. EF- B FHRAEERICE T \UFIRDEF
IRNF—EEDMRINERLLGDIGENHYFET . BH. MEFFHITIETF
HELSIEIEE — 8 CuCl PIEFE M pEFMN DA D PbSe DIRITEEET
(FHENREXvyTWNBLTHE5G0NEHYET .

REIC. TN ASHEETIN. BFERELILSEHICITKREITE
LN ELST RREGEAFDEWMITYT, HlZIE CdS 1xSe x DELS%
BRDBE. —BISEREXF 0.1 &M 0.5 EMNTHEERGEEEAFTT . C
DEE . xDIEREX(ITEFERISERL (DT LERALICRRIZEILT S
DIFTIEIEL)  NORFFr T (EEAHET . BRSNS E X F
EHDEILICKDIMRIEHT M T. LA LA BAAMICELNE T DT,
EEFOENTAHICETY MEFFODIELNEAIZIFFLYTIRR
MNELHN, —BNURXryTHABAETN., CNIEBRFEHDEILEES&
VIX. TEEDDIUF LSICKBIRILE—DRTERZDANELESEST
T o — A, MO RN HYER (RF—OT O T2 ) % 6D5E1E. T
MMENEZ DL NURIRERLDEO. NUREAF vy ThIZEZESINT
EUDN\RFXry TR BENRLONET,



SEXE

1) G. G. N. Angilella, N. H. March, I. A. Howard, R. Pucci: Journal of
Physics: Conference

Series 121 (2008) 032006 (£ Hi&k7F14*)
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/121/3/032006/pdf

2) K. P. O'Donnell and X. Chen, Appl. Phys. Lett., 58, 2924(1991) GEE &
%)
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